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Nota de carátula

Título: Babel

La imagen de portada es una representación tridimensional de un Orbital molecular HOMO del h-BN 1,0 nm2, cuya 
contribución atómica se tiene por parte de los orbitales 2pz del nitrógeno. 

Esta interpretación se basa en la imagen correspondiente tomada del artículo Parámetros de reactividad del grafeno 
negro vs. grafeno blanco de dimensiones de 1,0 nm2: estudio químico cuántico computacional, incluido en la presente edición 
especial, y que pertenece a los autores Vianeis De Jesús Araujo Contreras, Olga Lucía Castellano, Samuel Eligio Sambrano Rojas 
y Ramón De Jesús Bertel Palencia. La Revista EIA agradece a los autores.
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